194 Exercices résolus

¢) gain en tension et gain en courant
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d) résistance d’entrée et résistance de sortie
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e) simulation

Les caractéristiques temporelles de la simulation ont été définies ainsi: Final
Time ]Ilm, No-Print Delay 10m, Step Ceiling lu. Le tracé des courbes
commence a 10 ms, pour que les condensateurs aient le temps de se charger, il finit a
11 ms et il comporte 1000 pas de 1 us.
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Potentiels de repos : V, = 2,540 V, V¢, = 8,664 V, Ve =1,880 Vet Vg, = 7,960 V.
Courants de repos : I, = 11,11 pA, Ic, = 1,869 mA, Ig; = 51,32 pA et I, = 9,66 mA.




